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                                              无锡新洁能功率半导体有限公司

无锡新洁能功率半导体有限公司（NCE Power Semiconductor)成立于2009年12月，资本2000万，投资方是江阴新潮科技集团。现已是中国现代大功率半导体器件的领航设计与销售企业，专业从事各种大功率半导体器件与功率集成器件的设计、生产和销售。
目标成为客户全球最具价值的功率半导体器件与服务的供应商。
公司是中国第一家研发成功并上量销售大功率-超结-MOSFET（SJ-MOSFET）的设计公司，目前专注于超结大功率MOS器件（Super Junction MOSFET）、NPT-IGBT及其模块、沟槽型大功率MOS器件以及射频（微波）RF-LDMOS器件的研发设计、生产、测试、质量考核、销售与服务。
公司紧密结合自身器件与工艺设计技术领先的优势，与国际一流的芯片代工厂、封装、测试代工厂保持密切配合与合作，严谨产品质量控制，保证产品持续优质和稳定供货。
公司产品的特点是：性能与可靠性超越同行，应用偏向高端。注重品牌和信誉。
公司立足自主创新，拥有自主知识产权和致力于“新功率”“NCE Power”自主产品品牌，在全球已取得几十项发明专利；
公司在中国大陆、香港分别建立了设计与运营中心、销售公司以及外包芯片流片基地、成品封装基地、成品测试基地，并有完善的质量控制保证系统，保证产品品质的一致性和稳定性。 
主要团队是由一批国内、外功底深厚的顶级功率半导体实战专家以及年青功率半导体工艺和器件工程师组成。曾在2008年，首创世界第一性价比的20V-30V 低压Trench MOSFET 并与同年中国首创并大生产大功率Trench-MOSFET系列产品，应用于电动自行车、电摩、汽车HID灯安定器，被评为姑苏创新创业领军人才、苏州工业园区科技领军人才；现又再创辉煌，成功实现中国第一家500V-650V-900V大功率超结MOSFET研发成功并量产销售的公司。

公司注重团体力量和综合竞争力的建设；注重怎样为客户提高市场竞争力；注重公司系统不断完善。
虔诚的服务态度和迅速的执行力，竭诚为客户提供优质、创新、低成本的功率半导体产品和应用系统。
   
总公司地址： 无锡市滨湖区高浪东路999号启航大厦8楼
联系人：孙朋朋（销售部）
手机：15895367055；电话：0510 85620511
传真：0510-85627839

E-mail: sunpp@ncepower.com 
网站：www.ncepower.com
